






















专利名称(译) TFT阵列基板和显示装置
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摘要(译)

根据本发明的一个实施例，公开了一种薄膜晶体管（TFT）阵列基板，
包括子像素单元，子像素单元包括薄膜晶体管器件，公共电极，第一像
素电极层和第二像素电极层;第一像素电极层和第二像素电极层中的一个
连接到公共电极，另一个连接到薄膜晶体管的源电极或漏电极，第一和
第二像素电极层通过绝缘层;第二像素电极层位于第一像素电极层上方;条
状像素电极与液晶的初始取向形成倾斜角，栅极线或数据线与靠近自身
的条状像素电极平行。根据该实施例，由于无序电场的影响，在像素的
边缘处不会发生液晶取向紊乱的现象。
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